Уважаемые коллеги!

Мордовский государственный университет им. Н.П.Огарева, 

Научный центр волоконной оптики РАН,
 Научный центр лазерных материалов и технологий ИОФ им. А.М.Прохорова РАН, 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского,
 ОАО "Концерн РТИ Системы"
ОАО "Сарансккабель"
проводят

3-6 октября  2006 г.

 в г. Саранске

1-ю Всероссийскую молодежную 
научную школу
 "Материалы нано-, микро-, оптоэлектроники
 и волоконной оптики: 
физические свойства 
и применение"  (ВМНШ-2006)
ВМНШ-2006 на новом уровне продолжит традиции четырех межрегиональных научных молодежных Школ по данной тематике, проведенных в г. Саранске в 2002, 2003, 2004 и 2005 гг. 
Целями проведения Школы являются:

· повышение эффективности подготовки научно-педагогических кадров;
· стимулирование интереса молодых ученых, аспирантов и студентов  к современным  проблемам физического материаловедения и  высоких технологий; 
· создание условий для коммуникации молодых ученых.
Сопредседатели Школы:
Е.М. Дианов - директор НЦВО ИОФ РАН, академик РАН.
В.В. Осико - директор НЦЛМТ ИОФ РАН, академик РАН.
Организационный комитет:

Н.П. Макаркин - ректор МГУ им. Н.П. Огарева, д.э.н., профессор, председатель.
К.Н. Нищев – директор ИФХ  МГУ им. Н.П. Огарева, к.ф.м.н., доцент, заместитель председателя.
Г.А. Максимов - проректор ННГУ 

им. Н.И. Лобачевского, д.ф.м.н, профессор.
С.Ф. Боев - генеральный директор ОАО "Концерн РТИ Системы", д.э.н.
М.Э. Боксимер - директор ООО "Сарансккабель-Оптика".
П.А. Рябочкина - ученый секретарь, к.ф.м.н., доцент. 
Программный комитет:

Гурьянов А.Н.- председатель, чл.-корр. РАН, (г. Н.-Новгород); 

Бабин С.А. - д.ф.м.н., (г. Новосибирск);

Гейфман Е.М.  -  д.т.н.,     (г. Саранск);
Горюнов В.А.   - д.ф.м.н., (г. Саранск);
Зюзин А.М.       - д.ф.м.н., (г. Саранск); 

Королев А.Е. - к.ф.-м.н., (С.-Петербург); Кревчик В.Д.    - д.ф.м.н., (г. Пенза);
Курков А.С.      - д.ф.м.н., (г. Москва);

Маргулис В.А.  - д.ф.м.н., (г. Саранск); 

Ступин Д.Д.      - к.т.н.,    (г. Москва);

Ушаков С.Н.     - к.ф.м.н,  (г. Москва); 

Фомин Н.Е.       - к.ф.м.н., (г. Саранск);
Чупрунов Е.В.  - д.ф.м.н.,(г.Н.-Новгород).
Научные направления Школы:
1. Электронные явления в наноструктурах и нанотехнологии.

2. Материалы микроэлектроники.

3. Материалы оптоэлектроники и лазерные технологии.

4. Материалы и устройства волоконной оптики.

5. Радиотехнические и информационные системы.

Программой Школы предусматривается чтение обзорных лекций ведущими учеными  (учебная составляющая школы), а также проведение научной конференции.
К началу работы Школы планируется издание сборника трудов, включающего изложение конспектов обзорных лекций, а также тезисы докладов участников научной конференции. 

Организационный взнос в  размере 300 руб. может быть перечислен участниками  Школы на расчетный счет:

ИНН 1326043499 / КПП 132601001 УФК по Республике Мордовия 

( ГОУВПО "МГУ им. Н.П.Огарева", л/с 06073093580 )

Р/с 40503810300001000235

В ГРКЦ НБ Респ. Мордовия Банка России г. Саранска, БИК 048952001

Код дохода 07330302010010000180

(назначение платежа: за участие (Ф.И.О.) в ВМНШ2006) или внесен при регистрации. 
Представление

заявок  и тезисов докладов

     Желающих принять участие в работе Школы просим в срок до 1 июня 2006 г. направить в Оргкомитет заявку и тезисы докладов в электронном виде по адресу:

ryabochkina@freemail.mrsu.ru .
     На основании экспертизы содержания присланных материалов Оргкомитетом будет определена форма представления доклада на конференции (устный /стендовый).  О принятом решении авторы будут своевременно извещены.

     После рассмотрения заявок и тезисов докладов Оргкомитет в срок до 10 сентября  2006 г. разошлет участникам Школы Приглашения, в которых будет содержаться Программа работы Школы. 

Контактные адреса:

430000, г. Саранск, ул. Большевистская, д.68. МГУ им. Н.П. Огарева, 
Институт физики и химии, 
Оргкомитет  ВМНШ-2006. 

E-mail: ryabochkina@freemail.mrsu.ru
Секретарь Оргкомитета: 

Жираткова Людмила Николаевна

Тел. / факс.:  (8 834 2) 24 24 44

Форма заявки на участие в работе Школы:

ЗАЯВКА

на участие в 1-й Всероссийской  молодежной научной школе "Материалы нано-, микро- и оптоэлектроники: физические свойства и применение"

Фамилия………………..

Имя……………………..

Отчество……………….

Организация (вуз)……………

Должность (специальность, курс) 

Почтовый адрес………………

Электронный адрес…………..

Телефон……………………….

Факс………………………….

Название доклада…………….

Авторы……………………….

Форма доклада (устный /стендовый)………

Оформление тезисов:

Объем тезисов не должен превышать 1 страницы (А4), включая рисунки (предпочтительно векторные). Следует использовать шрифт  Times New Roman Cyr (14 pt). Название тезисов печатать прописными буквами. Фамилии авторов и их инициалы- строчными. После названия и фамилий авторов через  2 интервала курсивом указать полное название организации, город. Основной текст печатать через 1 интервал. Поля: сверху, снизу и справа – 20 мм, слева – 30 мм.

Список литературы отделяется пустой строкой, заголовок "литература" не печатается.

Министерство  образования и науки  РФ Правительство Республики Мордовия
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